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Sposob wytwarzania tasm ze stopu Cu-Ni-Si dedykowanych zwlaszcza na wktadki

kumulacyjne
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania tasm ze stopu Cu-Ni-Si, zwlaszcza do stoso-
wania na wktadki kumulacyjne. Technologia otrzymywania tasm wykorzystuje proces odlewania, wal-
cowania oraz wyzarzania.

Ze stanu techniki znany jest patent PL 209732 dotyczacy wytwarzania tasm, drutéw oraz ksztat-
tek z lutowia bezsrebrowego w postaci stopu Cu-Zn-Mn-Ni-Si polegajacy na podgrzaniu wsadu otrzy-
manego na drodze odlewania do temperatury okoto 780-800°C i wygrzaniu go w niej przez okoto 3 h,
a nastepnie walcowaniu na gorgco w 9—11 przepustach uzyskujgc tasmy.

Innym sposobem jest podgrzanie wlewka do temperatury 680—-740°C, a nastepnie w pierwszym
etapie walcowanie go na goraco, korzystnie przy uzyciu nie chtodzonych walcéw i po ponownym wy-
grzaniu w temperaturze 680-740°C walcuje sie go w drugim etapie na gorgco korzystnie uzywajac chto-
dzonych walcéw. Tak otrzymane pasy wyzarza sie w temperaturze 710-750°C, po czym wytrawia sie
je i przerabia plastycznie walcujgc je na zimno w pieciu przepustach z zastosowaniem sumarycznego
zgniotu wynoszgcego w kazdym z etapow 25-60%, stosujgc pomiedzy poszczegodlnymi etapami walco-
wania miedzyoperacyjne wyzarzanie rekrystalizujgce w temperaturze 710-750°C co opisane jest w roz-
wigzaniu PL 209506.

Istotg rozwigzania jest sposéb wytwarzania tasm ze stopu Cu-Ni-Si, prowadzony poprzez walco-
wanie charakteryzujgcy sie tym, ze po nagrzaniu odlewu do temperatury 600°C, wsad walcuje sie na
gorgco z jednostkowym gniotem w zakresie 10% +/-1 do momentu otrzymania pieciokrotnej grubosci
koncowej tasmy, nastepnie walcuje sie na zimno z jednostkowym gniotem w zakresie 20-30% az do
uzyskania konncowej, zatozonej grubosci tasmy, a nastepnie tasme wyzarza sie w atmosferze ochronnej
w temperaturze 750-820°C przez 1 godzine.

Atmosfere ochronng w sposobie stanowi korzystnie HsNos.

Dotychczas stosowana metoda walcowania stopéw Cu-Ni-Si opierata sie na walcowaniu na go-
rgco w zakresie temperatur 850°C + 950°C i/lub na zimno, co pozwalato na wymiarze koncowym wal-
cowanego wyrobu otrzymac strukture drobno ziarnistg o sredniej wielkosci ziarna powyzej 50 um.

Rozwigzanie wedtug wynalazku pozwala na uzyskanie wyrobu o wysokim stopniu rozdrobnienia
ziarna, a scislej, sredniej wielkosci ziarna gotowego wyrobu ma poziomie 10 ym, co ma kluczowe zna-
czenie w szczegoélnosci dla procesu wyoblania i lub wyttaczania wyrobu.

Sposoéb zostat przedstawiony w przykladzie.

Wsad o zawartosci 3% niklu, 1% krzemu, reszta miedz, w postaci odlewu o wymiarach 200 x 200
mm i grubosci 25 mm nagrzano do temperatury 600°C, a nastepnie walcowano z zachowaniem jed-
nostkowego gniotu w zakresie 10% +/-1 do momentu otrzymania pieciokrotnej grubosci koncowej bla-
chy czyli 12,5 mm. Kolejny proces walcowania prowadzono w temperaturze otoczenia z gniotami, 24%
do grubosci 9,5 mm, nastepnie 26% do grubosci, 7,0 mm, kolejno 28% do grubosci 5,0 mm, 30% do
grubosci 3,5 mm i koncowym 28% do grubosci 2,5 mm. Tak otrzymana tasma poddawana jest konco-
wemu procesowi obrébki cieplnej w atmosferze redukcyjnej HsNos w temperaturze 800% przez 1 go-
dzine.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposoéb wytwarzania tasm ze stopu Cu-Ni-Si, prowadzony poprzez walcowanie znamienny
tym, ze po nagrzaniu odlewu do temperatury 600°C, wsad walcuje sie na gorgco z jednostko-
wym gniotem w zakresie 10% +/-1 do momentu otrzymania pieciokrotnej grubosci kohcowej
tasmy, nastepnie walcuje sie na zimno z jednostkowym gniotem w zakresie 20-30% az do
uzyskania koncowej, zatozonej grubosci tasmy, a nastepnie tasme wyzarza sie w atmosferze
ochronnej w temperaturze 750-820°C przez 1 godzine.

2. Sposob wytwarzania tasm ze stopu Cu-Ni-Si wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze atmosfere
ochronng stanowi korzystnie HsNos.



	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia

